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Al - - 0.10
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e 0.5BSC
L 0.28 0.38 0.48
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LKP2075ST-ADJ S0T23-5 5 179 8.4 3.3 3.3 1.4 4.0 8.0 Q3

LKP2075ST-5 S0T23-5 5 179 8.4 3.3 3.3 1.4 4.0 8.0 Q3
LKP2075DN-ADJ DFN8 8 330 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2

LKP2075DN-5 DFN8 8 330 12.4 3.3 3.3 1.1 8.0 12.0 Q2
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BAREHENHR T

*PTA RT BRI R

A E2E] GlyAE K& (mm) BB (mm) = (mm)
LKP2075ST-ADJ SOT23-5 5 213.0 191.0 35.0
LKP2075ST-5 SOT23-5 5 213.0 191.0 35.0
LKP2075DN-ADJ DFN8 8 367.0 367.0 35.0
LKP2075DN-5 DFN8 8 367.0 367.0 35.0
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ULRSH SR SR AR
LKP2075ST-ADJ SOT23-5, YWIHl:f4% Tk -40°C~+125°C
LKP2075ST-5 SOT23-5, Wkl:4E Tk -40°C~+125°C
LKP2075DN-ADJ DFNS, ¥kl Tk 40°C~+125°C
LKP2075DN-5 DFNS, #k}Ef% Tk 40°C~+125°C

10



LkwlC

SR (R SRR A IRITEL A
Link Micro (Shanghai) Integrated Circuit Co., Ltd

10 hgA{EIT

A5 HHA R A= 154 55 S Ui A
REV 1.00 2024-06-12 ERITEN —

11




	LKP2075系列
	低噪声线性稳压器
	产品说明书

	具有低噪声、低压差的 LKP2075系列 线性稳压器（LDO）
	1特点
	2应用
	3概述
	4管脚排布与功能描述
	4.1引脚排列

	5电特性
	5.1绝对最大额定值
	5.2推荐工作条件
	5.3热性能信息  
	5.4电特性

	6特性曲线
	7应用信息
	7.1功能描述
	7.2典型应用（可调电压版本）
	7.3输出负载注意事项
	7.4旁路电容和低噪声性能
	7.5输出电容和瞬态响应
	7.6计算结温

	8封装形式（SOT23-5）
	封装形式（DFN8）
	9机械、包装和可订购的信息
	9.1载带和卷盘信息
	9.2订货信息

	10版本修订

